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INTRODUCCION

|3 busgueda de nuevos semiconductores organicos para aplicaciones optoelectronicas se ha convertido en un objetivo atractivo para el campo microelectronico.
Dentro de la familia de materiales organicos estan los compuestos organometalicos, que contienen al menos un enlace metal-carbono en el cual el carbono es
Darte de Un grupo organico; esta clase incluye compuestos tales como el ferroceno.

METODOLOGIA RESULTADOS

Se sintetizaron dos semiconductores organometalicos mediante la reaccion S1y S2 actian como semiconductores de tipo-p o transportadores de
simple en metanol absoluto, entre C H Fe, C HO, y C HNO, Se huecos. En el dispasitivo fabricado a partir de S1se abservo que no hay
mantuva el reflujo a 15 bar durante 30 minutos y los semiconductores STy una simetria perfecta al intercambiar la polaridad en el dispositivo. La
S2 (figura 1) se filtraron, purificaron en metanol-agua 1:1y se secaron al vacio. corriente medida es mucho mayor cuando se aplica un voltaje de polaridad,
Posteriormente se depositaron mediante evaporacion a alto vacio. El material J la corriente es casi cero cuando se aplica la polaridad inversa, lo gue
en polvo se calentd a 5/3 K para producir inicialmente su cambio de fase a indica que el dispositivo podria usarse como un diodo Schottky. Con el
estado gaseoso Y finalmente depositarse en forma de pelicula delgada al dispositivo fabricado a partir de S2, el efecto del derivado de antraguinona
contacto con los suslratos. en el esqueleto de Fc cambia drasticamente el comportamiento eléectrico

hacia el de una resistencia. Aungue la presencia de CuPc como HIL influye
en el proceso de inygeccion de cargas en los dispositivos, la similitud de (as
energias en los HOMO de los materiales moleculares sintetizados, parece
mostrar cierta relacion entre (as propiedades de carga U la estructura
molecular de los semiconductores organicos sintetizados. Adicionalmente,
las transiciones electronicas entre los orbitales HOMO y LUMO son
importantes en el comportamiento de los semiconductores, debido a que
cuantifican las propiedades de estos materiales (figura 2).

Figura 2. Orbitales moleculares de la frontera para ambos sistemnas: (@) molécula con
puente de oxigeno STy (b) molécula con puente de nitrégeno S2

DISCUSION

Se sintetizaron dos semiconductores organometalicos a partir de la reaccion entre el Fc y los derivados de la antraquinona: 2,6-dihidroxiantraquinona (S1) y
2,6-diaminoantraquinona (S2). En el caso de S1, la molécula de hidroxiantraguinona, esta directamente vinculada al Fc por medio de un atomo de H de su grupo
OH, al desplazar un grupo metilo del anillo organometalico del compuesto, y en el material S2 se observa una situacion similar. En este caso la sintesis es a
[raveés de uno de l0os grupos amino de aminoantraguinona. Elintervalo de banda tedrico de cada pelicula también se compard con el obtenido por espectroscopia
UV-vis, obteniendo resultados similares en el rango de 2 a 2,9 eV. Estos valores colocan los materiales sintetizados dentro del rango de semiconductores
organicos. A partir de los calculos de HOMO-LUMQ, se ha sugerido que los materiales sintetizados podrian utilizarse como un p-tipo semiconductor.
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